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Prognozy rozwoju najnowszych technologii elektronicznych, tzw. mapy drogowe wskazuja na
znaczny wzrost znaczenia grafenu i powlok grafenowych w mikroelektronice, fotowoltaice i
automatyce. Grafen cechuje doskonate przewodnictwo elektryczne i doskonate wiasnosci
wytrzymatosciowe. Ro$nie jego produkcja a co za tym idzie cena gwaltownie spada. Grafen
moze znalez¢ szereg zastosowan w nowych tranzystorach, procesorach polarnych, ekranach
dotykowych, organicznych diodach fotoluminiscencyjne, kondensatorach, bateriach i
akumulatorach o wysokich pojemnosciach. W przysztosci moga powsta¢, bazujace na
technologii grafenowej zwijane w rulon przezroczyste laptopy, telewizory czy telefony
komorkowe. W elektronice powloki grafenowe moga spetnia¢ szereg funkcji takich jak:
ochrona $ciezek miedzianych przed utlenianiem, zapobieganie zjawisku elektromigracji a w
procesach lutowania moga stanowi¢ barier¢ dla wzrostu, tworzacej si¢ na styku Cu — ciekly lut,
szkodliwej warstwy faz migdzymetalicznych. Dalsza miniaturyzacja bgdzie prowadzi¢ do
zastosowania $Sciezek grafenowych, za§ w optoelektronice przezroczystych elektrod grafenowy
do zastgpienia tlenk indu i cyny. Jednym z zadan rozwoju technologii grafenowych jest
opracowanie tgczenia powlok grafenowych z innymi materiatami. W mikroelektronice do
taczenia uzywa si¢ gtoéwnie roznych technik lutowniczych. Do ich projektowania konieczna jest
znajomo$¢ 1 opis procesu zwilzania. Kompleksowy opis i wyjasnienie procesu zwilzania
powlok grafenowych przez ciekle metale a takze stworzenie modelu pozwoli na zrozumienie
zjawiska 1 znacznie ulatwi projektowanie nowatorskich rozwigzan. Badania przewidziane w
tych uktadach beda zupeklie nowatorskie a uzyskane wyniki moga by¢ bardzo przydatne w
procesie projektowania nowych potaczen lutowniczych. Wyjasnienie procesu zwilzania
reaktywnego 1 opis zwilzania miedzi pokrytej grafenem moze odkry¢ nowe drogi w taczeniu
metali nie tylko w mikroelektronice.



